SIEMENS

Datenblatt 6ES7144-4JF00-0AB0O

SIMATIC DP, Elektronikmodule fir ET 200 PRO 4 Al RTD High Feature,
Pt100; PT200; PT500; PT1000; NI100; NI200; N1500; NI1000;
Kanaldiagnose; inkl. Busmodul, Anschlussmodul 10 6ES7194-4..00-0AA0
separat bestellen

Abbildung dhnlich

Nennwert (DC) 24V

Verpolschutz Ja; gegen Zerstoérung
aus Versorgungsspannung 1L+, max. 27 mA; typisch

aus Rickwandbus DC 3,3 V, max. 10 mA,; typisch

Verlustleistung
Verlustleistung, typ. 0,7W
Adressbereich

e Adressraum je Modul, max. 8 byte
Anzahl Analogeingange 4
Konstantmessstrom fur Widerstandsgeber, typ. 1,25 mA; 1,25/ 0,5 mA je nach MeRbereich
Zykluszeit (alle Kanale), max. 83 ms; 83 ms bei 50 Hz; 69 ms bei 60 Hz
technische Einheit fir Temperaturmessung einstellbar Ja; Grad Celsius / Grad Fahrenheit
 Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer
e Cu10 Nein
e Ni 100 Ja
— Eingangswiderstand (Ni 100) 10 000 kQ
e Ni 1000 Ja
— Eingangswiderstand (Ni 1000) 10 000 kQ
e Ni 120 Ja
— Eingangswiderstand (Ni 120) 10 000 kQ
e Ni 200 Ja
— Eingangswiderstand (Ni 200) 10 000 kQ
e Ni 500 Ja
— Eingangswiderstand (Ni 500) 10 000 kQ
e Pt 100 Ja
— Eingangswiderstand (Pt 100) 10 000 kQ
e Pt 1000 Ja
— Eingangswiderstand (Pt 1000) 10 000 kQ
e Pt 200 Ja
— Eingangswiderstand (Pt 200) 10 000 kQ
e Pt 500 Ja
— Eingangswiderstand (Pt 500) 10 000 kQ
e 0 bis 150 Ohm Ja
6ES71444JF000ABO 30.03.2022 Anderungen vorbehalten

Seite 1/3 © Copyright Siemens


https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_ST70_XX_02729

— Eingangswiderstand (0 bis 150 Ohm) 10 000 kQ

e 0 bis 300 Ohm Ja
— Eingangswiderstand (0 bis 300 Ohm) 10 000 kQ
e 0 bis 600 Ohm Ja
— Eingangswiderstand (0 bis 600 Ohm) 10 000 kQ
e 0 bis 3000 Ohm Ja
— Eingangswiderstand (0 bis 3000 Ohm) 10 000 kQ
Kemnlinienlinearisierung
e parametrierbar Ja
— fur Widerstandsthermometer Ptxxx, Nixxx

e geschirmt, max. 30 m

Analogwertbildung fiir die Eingéange
Messprinzip integrierend

e Auflésung mit Ubersteuerungsbereich (Bit inklusive 15 bit; bei 150, 300, 600 und 3 000 Ohm; sonst 15 bit + VZ
Vorzeichen), max.

e Integrationszeit (ms) 20/ 16,667

e Storspannungsunterdrickung fur Storfrequenz f1 in 50/60 Hz

Hz

e \Wandlungszeit (pro Kanal) 20,625 ms; 20,625 ms bei 50 Hz; 17,25 ms bei 60 Hz
e parametrierbar Ja

e Stufe: Keine Ja; 1x Zykluszeit

e Stufe: Schwach Ja; 4x Zykluszeit

e Stufe: Mittel Ja; 16x Zykluszeit

e Stufe: Stark Ja; 64x Zykluszeit

o flr Widerstandsmessung mit Zweileiter-Anschluss Ja; Leitungswiderstande werden mitgemessen
o fur Widerstandsmessung mit Dreileiter-Anschluss Ja
o fir Widerstandsmessung mit Vierleiter-Anschluss Ja

Linearitatsfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-) 0,05 %

Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-) 0,002 %/K

Ubersprechen zwischen den Eingéngen, min. -50 dB

Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 0,015 %

25 °C (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)

e Widerstandsthermometer, bezogen auf 0,175 %
Eingangsbereich, (+/-)

e Widerstandsthermometer, bezogen auf 0,125 %
Eingangsbereich, (+/-)

e Gegentaktstorung (Spitzenwert der Stérung < 50 dB
Nennwert des Eingangsbereichs), min.
e Gleichtaktstorung (USS < 2,5 V), min. 70 dB; Stérspannung <5 V

Alarme/Diagnosen/Statusinformationen

Diagnosefunktion Ja
e Diagnosealarm Ja; parametrierbar
e Prozessalarm Nein
e Diagnoseinformation auslesbar Ja
e Drahtbruch Ja
e Uberlauf/Unterlauf Ja

e Sammelfehler SF (rot) Ja
Potenzialtrennung
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e zwischen den Kanalen Nein
e zwischen den Kanalen und Rickwandbus Ja
Zulassige Potenzialdifferenz
zwischen den Eingdngen (UCM) AC 5VSS

Isolation geprift mit DC 707 V (Type Test)

Breite 45 mm

Hohe 130 mm

Tiefe 35 mm

Gewicht, ca. 150 g

letzte Anderung: 19.12.2020
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